
1Т320А, 1Т3206, 1Т320В, ГТ320А, ГТ3206, ГТ320В

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные струк
туры р-п-р переключательные. Предназначены для примене-

v ~ния в усилителях высоком частоты и переключающих устрои-
ствах. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими
выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 2,2 г,
Изготовитель - завод полупроводниковых приборов,

г. Таллин.
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Эпектрмческме параметры
Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при Uк6 = 1 В, /3 = 10 мА:

Т= +20 °С:
ГТЗ20А 20 80
ГТЗ20Б ..•••....•...•.......•........ .•..•.•..••• 50 120
ГТЗ20В ..•.•.•.....•••.•••..•.••......•.•..•••..•••.••.•.. 80 250

Т= +25 °С:
1ТЗ20А • . • . . • . . . • ..• •. .• •• . • . •• . . . . • . •. • . •• ••••. •• . .••• •• 40... 100,
1ТЗ20Б .•••.••••••.•• 70•.• 160
1ТЗ20В .••.•.•...••.•...••..•••••••.........••••••••.••••. 100.•.250

Т= -60 °С для 1ТЗ20д, 1ТЗ20Б, 1ТЗ20В •• От 0,6 до 1,2
значения при
Т= +25 °С

Т= +70 °С:
1ТЗ20А .•.••.•••...........•.•.•.•..••........•. ..••.••.•. От 40 до 1, 7 5

значения при
Т= +25 °С

1Т320б ........•.......................................... От 70 до 1,75
значения при
Т= +25 °С
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1Т320В •••••.•..••••..•...•.•.•.•..••.•.••.•.•••.•..•..••• От 100 до 2
wзначении при

Т= +25 °С
Граничная частота коэффициента передачи
тока при Uкэ = 5 В, 1э = 10 мА, не менее:

ГТЗ20А -···--·--- •••••••••·••••••••··••••·•••••·•••••··••••· 80 МГц
ГТ320Б 120 МГц
1Т320А, 1ТЗ20Б, ГТ320В •.............•...••••..•.•.. 160 МГц
1ТЗ20В •••.•.•••••..•......••..•••.••..•....•...••.•..•••..••••. 200 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи
при Uк6 = 5 В, /3 = 5 мА, f = 5 МГц, не более:

1ТЗ20А, ГТЗ20А, 1Т320Б, ГТ320Б, 1ТЗ20В 500 пс
ГТЗ20В ..•.....••.•.•••.••••.•....•..••....•••.•••.••••.••.••..• 600 пс

Время рассасывания при lк = 10 мА, '6 = 1 мА,
не более:

1Т320А, 1ТЗ20Б, 1ТЗ20В .•.•......•.•...•••.•••..•••• 200 нс
типовое значение для 1Т320д, 1ТЗ20Б,
1тз2ов . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15о* нс
ГТЗ20А .•..•...... ........•...........•.............•. 400 НС
ГТЗ20Б ..•.••....•..•...•.•..•.•••....•.••...•.••••... ..••. .•... 500 нс
ГТ320В ...•...••. •.•.•.. 600 нс

Граничное напряжение при /3 = 10 мА,
не более:

1ТЗ20А 14 В
1Т320Б •.•.•. ••••. 12 В
1ТЗ20В •••••.••.•••........•.•••...•••••.•.....••...•••••.•...•• 10 В

1Т320А •••.••••.•...•.•...•.•.•.•.....••••.••....••...•••. 15,5* В
1ТЗ20Б 13,5* В
1ТЗ20В 11* В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер
при ~ = 200 мА, /6 = 20 мдt не более:

1Т320А, 1ТЗ20Б, 1Т320В 1 В
типовое значение для 1ТЗ20А, 1ТЗ20Б,
1Т320В 0,43* В
ГТ320А, ГТЗ20Б, ГТ320В ..•••••.••.• .•.• .••.••. 2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер
при lк = 1 О мА, '6 = 1 мА, не более:

1ТЗ20А, 1Т320Б, 1Т320В •.•......•.•..••..•..•..•..•• 0,45 В
типовое значение для 1ТЗ20А, 1ТЗ20Б,
1ТЗ20В .•.•.••.••••.....•••.•••.•.••.....•......•.•.•...•••...•. 0,3* В
ГТЗ20д, ГТ320Б, ГТЗ20В .......••....•..••..•••.•.•• г 0,5 В
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Обратный ток коллектора, не более:
при Т= +25 °С, при Uк6 = 20 В для 1Т320А,
1ТЗ20Б, 1ТЗ20В 5 мкА
при Т= +20 °С, при Uк6 = 20 В для ГТ320А,
ГТЗ20Б, ГТЗ20В •........................................... 1 О мкА
при Т = +20 °С, при UКБ = 5 В для ГТЗ20д,
ГТЗ20Б, ГТЗ20В 2 мкА
nри Т= +10 °С, при Uк6 = 15 В для 1Т320А,
1ТЗ20Б, 1ТЗ20В .. ..••....... 150 мкА

Обратный ток эмиттера при U-эr, = 2 В,
не более:

Т = +25 °С для 1ТЗ20А, 1Т320Б, 1ТЗ20В .. 50 мкА
Т = +20 °С для ГТЗ20А, ГТЗ20Б, ГТ320В ... 5D мкА

Емкость коллекторного перехода
при Uк5 = 5 В, не более 8 пФ
Емкость эмиттерного перехода при U35= 1 В.. 25 пФ

ПреАе.nьн111еэксnпуатацмонные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:
при Т = +45 °С 20 В
при Т = + 70 °С .•..... .•.•... .•...•.•.•.....••. .•..... .••.. 15 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер
при запертом эмиттере:

при Т = + 45 °С •• •.•••.. •• • . • ••••.• •• • . •• . •• • . . . . . • •• . . . . .. 20 В
при Т = +70 °С .•. .•..•••.••.••.••••.•.••....•..••.•. .•.•.. 15 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер
при U636 = О для 1ТЗ20А, 1ТЗ20Б, 1Т320В:

Т = +45 °С .. .. . 15 В
Т = +70 °С ..•..••.••.• 10 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер
при R53 = 1 кОм:

Т= +45 °С:
1ТЗ20А................................................... 14 в
ГТЗ20А, 1Т320Б .. 12 В
ГТЗ20Б 11 В
1ТЗ20В ........•....•........•......•..................... 1 О В
ГТЗ20В 9 В

Т= +10 °С:
1ТЗ20А 12 В
1ТЗ20Б .......•.....................................•..... 10 В
1ТЗ20В .. .. 8 В
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Постоянное напряжение эмиттер-база:
при Т = +45 °С .. .. З В
при Т = +70 °С 2,5 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер
при U4Эб = О, fи = 1 мкс, Q = 10:

Т = +45 °С ····························· 25 В
Т = +70 °С ············ ·························-········· 20 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер
при запертом эмиттере, tи = 1 мкс, О = 1 О
для пззох, 1ТЗ20Б, 1ТЗ20В:

Т = +45 °С 25 В
т = +70 ос . , ···································· 20 в

Постоянный ток коллектора:
при Т= +45 °С:

1ТЗ20А, 1ТЗ20Б, 1Т320В ....•.................• 200 ~А
ГТ320А, ГТЗ20Б, ГТЗ20В ................•.•.•.. 150 мА

при Т= +70 °С для 1ТЗ20Аt 1ТЗ20Б,
1ТЗ20В ...•.••.........•.....................•.................• 100 мА

Импульсный ток коллектора при fи = 5 мкс,
О= 10:

Т = +45 °С •••••...•.•..•••...•••••..•....•••..•••..••...•••.• 300 мА
Т= +70 °С .•................................................. 250 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллек
тора:

при Т = +45 °С для ГТЗ2ОА. ГТЗ20Б,
ГТЗ20В 200 мВт
при Т= +50 °С для 1ТЗ20А, 1ТЗ20Б,
1Т320В .•..............•... ....•...... 200 мВт
при Т = +70 °С ...•..........•.............• .. 100 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность коллек
тора при fи = 5 мкс, О= 10:

Т = +45 °С .. ......•.....•........ .. .......•.. 1 Вг
Т= +10 °С .............•....•............•...........•....•.. 0,7 Вт

Тепловое сопротивление 1ТЗ20А, 1ТЗ20Б,
1ТЗ20В .................................•.•......•.•.................. 200 °С/Вт
Темnература р-п перехода +90 °С
Температура окружающей среды:

1Т32ОА. 1ТЗ20Б, 1Т320В -60 +70 °С
ГТЗ20А, ГТЗ20Б, ГТЗ20В -55 +70 °С
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